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TERE -20 +70 °C

EEEE -40 +100 C

BERELSH
ft e @ £ (VBAT) 2.7 3.3 3.6 v
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Top view
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GND
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1 TX UART TX
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10 1012 GPI012
11 1013 GPI013
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13 GND HEH,
14 GND B
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22 GND B H,
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	一、产品概述
	特性
	主要参数

	固件开发 
	AB-02 模组不支持客户自己二次开发固件，如果客户有二次开发的需求，可联系我们 
	定制开发。 
	同时，我们会提供一些标准的通用固件供客户选择，目前已包含如下固件： 
	AB-02_SIGMesh_CTL_Vxx.bin(标准 SIGMesh 冷暖光灯) 
	AB-02_SIGMesh_HSL_Vxx.bin(标准 SIGMesh RGB 灯) 
	AB-02_AliMesh_CTL_Vxx.bin(对接天猫精灵的冷暖光灯) 
	AB-02_AliMesh_HSL_Vxx.bin(对接天猫精灵的 RGB 灯) 
	后期我们将会根据市场需求，开发更多的通用固件供客户选择。
	二、电气参数
	电气特性
	推荐操作条件

	三、外观尺寸
	四、管脚定义
	五、原理图
	六、设计指导
	七、回流焊曲线图
	八、包装信息
	九、联系我们

